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รายการสัญลกัษณ์ 
 
Av = Voltage feedback loop 
C = ตวัเกบ็ประจุดา้นออก 
D = ไดโอดหลกั 
D = ดิวต้ีไซเกิล 
D1 = ค่าดิวต้ีไซเกิลช่วงท่ี สวิตช ์Q   ทาํงาน แต่ไดโอด D ไม่ทาํงาน 
D2 = ค่าดิวต้ีไซเกิลช่วงท่ี สวิตช ์Q   ไม่ทาํงาน แต่ไดโอด D ทาํงาน 
D3 = ค่าดิวต้ีไซเกิลช่วงท่ี สวิตช ์Q   ไม่ทาํงาน แต่ไดโอด D ไม่ทาํงาน 
DF = ตวัประกอบความผดิเพี้ยนของกระแสดา้นเขา้ 
DPF = ตวัประกอบกาํลงัท่ีความถ่ีมูลฐาน 
d(t) = ค่าดิวต้ีท่ีเวลาใดๆ 
d1(t) = ค่าดิวต้ีไซเกิลช่วงท่ี สวิตช ์Q   ทาํงาน แต่ไดโอด D ไม่ทาํงานท่ีเวลาใดๆ 
d2(t) = ค่าดิวต้ีไซเกิลช่วงท่ี สวิตช ์Q   ไม่ทาํงาน แต่ไดโอด D ทาํงานท่ีเวลาใดๆ 
d3(t) = ค่าดิวต้ีไซเกิลช่วงท่ี สวิตช ์Q   ไม่ทาํงาน แต่ไดโอด D ไม่ทาํงานท่ีเวลาใดๆ 
fline = ความถ่ีแรงดนัดา้นเขา้ 
fS = ความถ่ีในการสวิตช ์
I = กระแสตรงทางดา้นเขา้ 
Iin = กระแสสลบัทางดา้นเขา้ 
ig(t) = กระแสทางดา้นเขา้ 
i1(t) = กระแสท่ีไหลผา่นสวิตชใ์นโหมดกระแสไม่ต่อเน่ือง 
i2(t) = กระแสท่ีไหลผา่นไดโอดในโหมดกระแสไม่ต่อเน่ือง 
i1(t) = กระแสเฉล่ียท่ีไหลผา่นสวิตชใ์นโหมดกระแสไม่ต่อเน่ือง 
i2(t) = กระแสเฉล่ียท่ีไหลผา่นไดโอดในโหมดกระแสไม่ต่อเน่ือง 
 ipk = กระแสสูงสุดท่ีตวัเหน่ียวนาํ 
ic(t) = กระแสท่ีตวัเกบ็ประจุ 
iL(t) = กระแสท่ีตวัเหน่ียวนาํ 
iLm = กระแสไหลผา่นตวัเหน่ียวนาํ 
)(ˆ tio   = ค่าสญัญาณขนาดเลก็ของกระแสดา้นออก io(t) 

1,înI  = กระแสดา้นเขา้ท่ีความถ่ีมูลฐาน 
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รายการสัญลกัษณ์ (ต่อ) 
 

ninI ,
ˆ  = กระแสดา้นเขา้ท่ีความถ่ีฮาร์มอนิกส์ 

Irms = ค่าใชง้านกระแสทางดา้นเขา้ 
K = โหลดพารามิเตอร์  
Kcrit = ช่วงรอยต่อของโหมดการทาํงานแบบ CCM กบั DCM 
L = ขดลวดเหน่ียวนาํ  
mg(t)   = ค่าอตัราส่วนแปลงแรงดนัดีซี-ดีซี 
Mg      = ค่าสูงสุดของค่า mg(t) 
N  = อตัราส่วนของจาํนวนรอบขดลวดท่ีพนัท่ีหมอ้แปลงกระแส   
P = กาํลงัไฟฟ้าจริง 
Pin = กาํลงัไฟฟ้าดา้นเขา้ 
Pout = กาํลงัไฟฟ้าดา้นออก 
Q = สวิตชห์ลกั 
q1 = ค่ากระแสเม่ือสวิตช ์ON 
q2 = ค่ากระแสเม่ือสวิตช ์OFF 
R = โหลดความตา้นทาน 
Re = ความตา้นทานเสมือน 
RS = ความตา้นทานของตวัตรวจจบักระแส 
S = กาํลงัไฟฟ้าปรากฏ 
Ts = คาบเวลาในการสวิตช ์
t = ค่าเวลา 
t0n = ช่วงเวลานาํกระแส 
t0ff = ช่วงเวลาไม่นาํกระแส 
V = แรงดนักระแสตรงดา้นออก 
Vg = แรงดนักระแสตรงดา้นเขา้ 
Vg,peak  = ค่าสูงสุดของแรงดนัดา้นเขา้ 
Vm  = แรงดนัควบคุมจากลูปวงจรควบคุมแรงดนัยอ้นกลบั  
Vref = แรงดนัไฟฟ้าอา้งอิง 
Vg,rms = ค่า ใชง้านแรงดนัดา้นเขา้  
v(t) = แรงดนัดา้นออก 
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รายการสัญลกัษณ์ (ต่อ) 
 

v1(t) = แรงดนัตกคร่อมสวิตชใ์นโหมดกระแสไม่ต่อเน่ือง 
v2(t) = แรงดนัตกคร่อมไดโอดในโหมดกระแสไม่ต่อเน่ือง 
v1(t) = แรงดนัเฉล่ียตกคร่อมสวิตชใ์นโหมดกระแสไม่ต่อเน่ือง 

v2(t) = แรงดนัเฉล่ียตกคร่อมไดโอดในโหมดกระแสไม่ต่อเน่ือง 
)(tvc  = แรงดนัสญัญาณแคเรีย 

vL(t) = แรงดนัตกคร่อมตวัเหน่ียวนาํ 
)(tvq  = แรงดนัอินติเกรตของรูปคล่ืนกระแสท่ีไหลผา่นสวิตช ์

 = ค่าประสิทธิภาพ 
    = มุมทางไฟฟ้าระหวา่งกระแสและแรงดนัท่ีความถ่ีมูลฐาน 

Li  = กระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นตวัเหน่ียวนาํสูงสุดและตํ่าสุด 
           =      1.724 x 10-6 cm

  

 Pcu      =       ค่าความสูญเสียในขดลวดทองแดง 
 Ku        =       ค่า fill factor 
 maxB      =       ค่าความหนาแน่นแม่เหลก็สูงสุด 
  Lm      =       ค่าขดลวด ไพรมาร่ี 
  TOTI     =       กระแสท่ีไหลทั้งหมดวงจร 
   Im       =      กระแสดา้นไพรมาร่ีและกระแส i m 
  Ac        =       พื้นท่ีหนา้ตดัของแกน 
  WA        =       ช่องวา่งของขดลวด 
  MLT     =       ค่าเฉล่ียความยาวต่อรอบ 
    o       =     m

H7104   

   Kg        =      พื้นของแกน 
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ประมวลศัพท์และคาํย่อ 
 

A = Ampere 
AC = Alternator Current 
C = Capacitor 
CCM = Continuous Conduction Mode 
Ck = Clock Pulse 
CLK = Clock 
CT = Current Transformer 
CT = Timing Capacitance 
D = Duty Cycle 
D = Duty Ratio 
DC = Direct Current 
DCM = Discontinuous Conduction Mode 
FF = FlipFlop 
Hz = Hertz 
kHz = Kilo-Hertz 
kV = Kilo-Volts 
M1 = Mosfet 
mA = Milli-Ampere 
mH = Milli-Henry 
nF = Nano-Farad 
PF = Power factor 
PWM = Pulse Width Modulation 
Q1 = Transistor 
RT = Timing Resistance 
THD = Total Harmonic Distortion 
TTL = Transister Transistor Logic 
TV = Television 
V = Volt 
W = Watt 


